. ELE512
Ileri Analog Tiimdevre Tasarimi

ODEV 1
(17 Subat 2010, Siire 2 haftadir)

Sekil-1a’daki yap1 kullanilarak CMOS teknolojisi ile yiiksek salinimh bir kaskod
akim aynas1 olusturulacaktir. Kutuplama akimlarinin Irer = 50pA olmasi
ongorilmiistiir.

a- Irgr akimlarini aym referans akimindan elde etmek iizere akim kaynaklarini
tasarlayarak devreye ekleyiniz.

b- Uygun bir gerceklestirme teknolojisi seciniz, devredeki MOS tranzistorlarin
boyutlarin belirleyiniz.

c- Vourcikis geriliminin alabilecegi minimum degeri hesaplayiniz.

SPICE benzetim programini kullanarak

d- Io akiminin Vour gerilimiyle degisimini arastirarak ciziniz, Sekil-1b. (Yol
gosterme: Bunun icin c¢ikisa bir Vour gerilim kaynagi baglayiniz, akim
kaynaginin ¢ikisindaki gerilimi uygun bir aralikta degistirerek Iour akiminin
nasil degistigini gozleyiniz).

e- Cikis akiminin ¢alisma sinirimi belirleyiniz.

f- Devrenin c¢ikis empedansinin frekansla degisimini inceleyiniz. (Yol gosterme:
Bunun igin cikisa bir Vour gerilim kaynag baglaymiz, bu kaynagin DC
gerilimini devrenin ¢alisma bolgesi icindeki bir degere getiriniz, AC bileseni 1
alarak ve calisma frekansin1 uygun bir aralhkta tarayarak i, akiminin nasil
degistigini gozleyiniz).

g- Elde ettiginiz sonuclari, (¢c) de hesapla buldugunuz sonuca ulasip
ulasamadigimizi, hesapla benzetim arasinda fark varsa nedenlerini de
belirterek yorumlayiniz.

Kullanilacak CMOS teknolojisi WEB sayfasinda belirtilen adresten alinabilir.
Istediginiz bir teknolojiyi secebilirsiniz.
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Sekil-1. a) Yiiksek salimiml kaskod akim aynasi, b) Io-Vour degisimi



